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MEMORIA DEBCRIPTIVA

para una PATENTE DE INTRODUGCCION, por diez afios, por:
"PERFECCIONAMIENTOS EN EL FROCEDIMIENTO DE FABRICACION
DE RESISTENCIAS", a favor de Don Pedro MARTINEZ GONZALEZ,
de naclonalidad espafiola, residente en Madrid, Calle Mon-
tesa numero 30e=

El progedimiento seguido hasta la feecha ¥ que
se conose desde hace mucho tiempo para depositar o formar
capas de ocarbono sobre superficies de material cer&mico,
vidrio, etc., comprende ia introduccidn de dichas piezas

en un horno, cuys temperatura se eleva hasta conseguir el

‘reblandecimiento de las superficies de dichos soportes, ¥

luego se aplica el carbono produciendo un hollin en el
horno el quemar maberias sélidas, lfquidas o gaseosas.-
Las cé.pas de carbono é.si formadas se adhieren fuertemente
T Be aplican a la cerdmica desde tiempos remotos; de una
parte para adornarlas ¥ de otra para erear uns cspa semi-
conductora 'pa:ca corrientes elSctricas que permite luego
depositar capas metélicaes en bafios galvanéquimicos o=

Por la naturaleza del carbono, estas Gapes 86—

tuan como resistencias eléctricaé, cuya resistividad de~
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pende edemfis de las caracteristicas geométricas de las
plezas, del espesor dado a la cspa, el cual se regula por
variecidn de la tempsesratura, y duracifn de la exposicidn
de las piezas a la sctuacifn del carbono.-—

Ios ensayos de laboraborio han demostrado que
el carbono formedo en hornos corrientes no reuns las con-
diciones exigidas para fabricar resistencias elctricas,
especiaslmente para su aplicacifn en telesomunicacién, por
lo que respecta a estabilidad y ruidos térmicos.~ El mo-
tivo de esta dificultad reside en gue le primera c¢apa que
se forma sobre el soporte proviene de la combustién in-
complefa ¥ no de ﬂla descomposicifn por el calor de las
moléculas del hidrocarburo empleado, como ocurre en las
siguientes capas.~ Preclsamente el carbono obtenido to~
talmente por la descomposicién molecular de un hidrocar-
buro, en determinadas coz:;dicionea adicionales, constituye
la ¥nica formacifn que reuns las ceracterfsticas necesa-
rias para la fabriecacién de resistencias el¥ctricas psra
aplicacidén en telecomunicaciones, aparatos de medida, etec,
debido a su alta estabilided quﬁ:ica, gran finura de grano
Y elevado valor de resistividad .-

Para eliminar esta combustién inicial, en la
patente espafiola numero 180.066 se propone le utilizacifin
de hornos de vacﬁﬁo.- Segun este proeedimienbo; las piezas
que deWen proveerse de una capa semiconductora se intro-

ducen en un horno adecusdo en el que se hace el vacfo a -

medida que se aumenta la temperatura, ¥ cusndo &sta alcan-

za el grado deseado, se inyecta una determinada camtidad

. de hidroearburo purificado, preferiblemente en estado ga-

séoso, logrendose las diferencias en el espesor de la capa
regulando el tiempo de exposicidn, cantidad de hidrocarbu-
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re ¥ en ciertos limites la temperaturae~

Este proceéo, sunque presenta una notable mejo-
ra con respecto al procedimiento conocido amteriormente,
contiene a su vez algunos inconvenientes gque dificultan
su aplicacifn industrial, ¥ que principelmente consisten
en que: "

1¢,~ Ioe hornos de alto vecfo son costosos ¥ difici-
les de manejar ¥y conservar.-~

20 o= La.. produccién no es continua, debido a la carga
individual de estos hornos, con sus periodos de carga, |
calentamisnto, in;,vecc:lén, enfriamiqntﬁ ¥ descarga.-

32.~ Ios valores el¥ctricos obtenidos son muy varia-
bies dentrb de piezas de la misma carga Y mas aun entre
distintas cargss, por la colocacidn de las piezas en i~
ferentes zonas del horno y por dificultad de reproducir
en cada nueva operacidn las mismas condiciones de trabajo.

40 ,~ Ofrece grandes dificultades para obtener una
capa de carbono uniforme en toda la superficie de las pie-
Zas .~

Pare evitar estos inconvenientes, se han intro-
ducido los perfeccionamientos que cbnstituyen el obJeto
de esta patente y que se describen a continuacién.

La descomposicién molecular del hidrocarburo
purificado, preferiblemente en estado gaseoso, se ha pre-
viste tenga lugar en la atmosfera de un gss inactivo ade-
cuado, cuyas caracteristicas y estado de pureza no influ-
van desfavorablemente sobre la formacidén del carbono, so-
bre las propiedades elctricas de $ste ni sobre el depd-
sito o formacidn de capas sobre las piezas soporte, como

por ejemplo &cido carbdnico, nitrégeno, etc.~
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La descomposicién del hidrocarburo empleado se
efectla a temperaturas de valor sufiwiente para obtener

el carbono en el estado apropiado con el fin de producir
¥ formar capas semiconductoras de elevada estebilidad ¥
calidad eléctrica.-

El gas inactivo que se utilice puede ser intro-
ducido en el horno antes de inyectar el hidrocarburo o
inyectarse ambos simultaneasmente, regulandolos en una
proporcifn adecuadas~ |

La cantidad de hidrocarburo (o su proporeién
respecto sl gas inéctivo), el tiempo de exposicién ¥ la
temperatura permiten reguler el espesor de la capa de
carbono,-

De esta forma se evita el horno de vacfo ¥ se
simplifica notablemente la instalscién, hasta el extremo
de que puede trabajarse, por ejemplo, con un horno tubu-
lar o de :forma semejante, cuyos extremos pueden quedar
abiertos si se situs el hidrocarburo ¥ el gas inactivo en
el centro ¥ se cuida de gque el tubo de resccidén estH§ ali-
mentado en exceso con gas inactivo para impedir que entre
aire en el interior.- 7 |

De esta forma esaiemas posible lograr un servi-
cio continuo, pues permite la introduceidn por un extremo
¥ mediante mecanismc adecuado de las piezas que deben pro-
veerse de una capa de carbono, ¥ tramsportandolas en for-
na cpnvenienfio a traves del horno, salir por el otro ex~
tremo, estando sometidas estas piezas durante su paso por
el horno a los sigulentes procesos en tres zonas esencia-
less

a) Precalentemiento.

L

b) DepSsitio de carbono en la zona de reaccién, v
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¢) Enfriamiento. 7

El espesor de la capa puede resularse. shora va-

risndo el avance de las plezas, 1ls cantidad de hidrocar-
buro (o su mezcla con el gas inactivo) ¥ la temperatura.~
En la prictica estos tres factores pueden mantenerse su-
ficientemente constantes durante largo tiempo, con lo que

se consigue una produccidfn muy constante ¥y uniforme res-

pecto al esgpesor de la capa depositada ¥y en adnsecuencia
del velor electrico de la resistividad.-

Para obtener capas de espesor uniforme en toda
su superficie, es ﬁecssario cambiar uniformemente tambien
la posicidn de las piezas a medida que van pasando por el
horno; esto se consigue haciendolas girar alrededor de
sus ejes por medio de dispositivos especiales a:plicadoé
al mecanismo de transporte, ya que las piezas soporte para
la fsbricacidn de resistenciﬁs especialmente de aplica-
cifn en telecomunicacidn tienen casi siempre forma cilin-
drica.~ En este 6aso, ge consigue el fin propuesto senci-
llsmente con un horno giratorio 0 que contiene un tubo
auxilier giratorio.~ El mecanismo de carga introduce las
verillas cilfndrices que se empujan mubtusmente a través
del horno, ¥ avanzan de esta fomma ¥y con la velocidad de-
seada, adquiriende‘ simultaneamente un movimiento de rota~
cifn slrededor de su eje longitudinal, debido =zl movimien-
to uniforme de giro del horno o de su tubo suxiliar.-

" Bl procedimiento perfeccionado gque se describe
puede ser aun objeto de modificaciones que no alteren su
esencialldad caracteristica, to&as las cyales se conside-
rarén en este caso como oomprendidas en la presente paten-

te de introduccibn,
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N O T a
Descrito suficientemente el objeto de la paten—
te, se declaran de novedsd en Espsfia las siguientes
Reivindicaciones .
le~ Perfeccionsmientos en &l procedimiento de fabri-

cacifn de" resistencias carscterigados porque pera impedir
la presencla de maferias o gaseg extrafios que pusdan ori-
ginar la combustifn indeseada u otro efecto nocivo para
la perfecta obtenci®n y dep¥eito del carbono sobre las
piezes soporte, se ha previsto la adopcidn de una cémara
de reaccifn en la gque se hace el vaclo o0 se llena de un
gas o mezcla de gases inactivos.- |

24~ Perfeccionamie_ntos en el procedimiento de fabri-
cacifn de resistencias el&ctricas, caracterizados por la
utilizacién de una c#mara de reaccién en 1la que se produ-
ce una atmosfera de gas inactivo con suficiente presifn
sobre la atmosferas exterior para impedir que penetre en
la misma agentes nocivo.para el proceso de descomposicidn
molecular y pare el depfSsito de carbono sobre las piezas
soporte.

' 3.= Perfeccionamientos en el précedimiento de fabri-
caci®n de resistencias eléctricas, segun la reivindicacién

. snterior, ecarscterizaedos porque el horno o cémara de reac-

¢idn empleada lleva abertiuras apropiadas por ambos lados
para la introduccion continua de las plezas ¥ psrs salids
de Sstas en la misma forma.- .,

44~ Perfeccionamientos en el procedimiento de fabri-
cacifn de resistencias el§ctrieas, segun las reivindice~
ciones snteriores, carecterizados porque las piezas sopor-

e se introducen en el horno o cimara de resccién mediante
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un mecenismo que las lleva a traves del horno ¢ cémara
de reacc;én, con velocidad variable, ¥y las proporciona
un movimiento de giro pera que las capas de carbono se
depositen por igusl en toda su superficie.

5¢~ Perfeccionamientos en el procedimiento de fabri-
cacidn de resistencias el&ctricas, segun las reivindica-
ciones anteriores, caracterizados pofque el tiempo de ex-
poa:l.cién de las piezas a la sccidn del carbono, o su ve-
lqcidad de paso, cantidad de hidrocarburo o producto equi-
valente inyectado, gas inactivo ¥ temperatura de trabsjo
son factores gue pueden regularse convenientemente de

acuerdo con las caracteristicas de las piezas ¥ su 'apli-

'ca.c iﬁno-

6.- Perfeccionmmientos en el procedimiente de fabri-
cacién de resistencias elfctricas.- |
Todo segun se describe y reivindica en la pre-
sente memoria descriptiva que consta de siete hojas escri-
tas por una sola cara.- ,
Medrid a veintiocho de Febrero de mil novecien-

tos cincuentae
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